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1. Modificar el texto siguiente para que el enunciado sea verdadero.

Cuando la concentracion de electrones es mucho mayor que la concentracion de huecos el
semiconductor se llama de tipo ( ).

2. Considere una onda de luz que viaja en un medio de puro Si. La longitud de onda de
la luz es de 2,15 micras y el indice de refraccion a esta longitud de onda es de 3.45.
Calcular la velocidad de fase de la onda de luz.

3. Considere un rayo de luz que viaja en un medio de indice de refraccion n, = 1,43 que
incide en un segundo medio de indice de refraccion n; = 1,45. Calcular el angulo de
incidencia para tener TIR.

4. Calcular el rango de longitudes de onda no absorbidas por el silicio (Si).
La banda prohibida de Si=1.11 eV.

5. Rellene la tabla indicando el color de la luz asociada a los valores de longitud de
onda.

Longitude de onda Color

400 nm

550 nm

600 nm

700 nm

_— El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comision Europea.
Esta publicacion (comunicacion) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comision no es
el Erasm us + responsable del uso que pueda hacerse de la informacion aqui difundida.

TechPedia — European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering v1.0



TEC

peHd.j.a. EJERCICIO

OPTOELECTRONICA, FOTONICA Y SENSORES

6. Enumere tres parametros basicos de la fibra dptica que justifican su aplicacion en
sistemas de transmision de datos.

7. Modificar el texto siguiente para que el enunciado sea cierto.

Los diodos laser se basan en el principio de emision ( estimulada / espontaneas ).

8. Rellene la tabla indicando una aplicacion para cada uno de los dispositivos
optoelectronicos citados en la primera columna.

Dispositivos Aplicacion

Leds

Células solares

Diodos laser

Fotodiodos

9. Modificar el texto siguiente para que el enunciado sea verdadero.

La conductividad eléctrica de un metal ( disminuye / aumenta ) cuando aumenta su
temperatura.

10. Modificar el texto siguiente para que el enunciado sea verdadero.

Un foton es absorbido por un semiconductor si la energia del foton es ( mayor / menor ) que
el gap del material, Eg.
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